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Siemens Transistor AC176 Datasheet

AC176, AC176 K kompl. gepaart AC 176/AC 153 NPN/PNP

NPN-Transistor fur NF-Endstufen bis 3,5 W

AC 176 ist ein legierter NPN-Germanium-Transistor im Gehause 1 A 3 DIN 41871
{TO-1 ahnlich). Die Anschlisse sind vom Gehause elektrisch isoliert. Der Kollektor-
anschluls wird mit einem roten Punkt am Gehiuserand gekennzeichnat,

Zur Befestigung auf sinem Chassis ist ein Befestigungsteil (Kidhlschella') vorge-
sehen, dieses ist zusdtzlich zu bestellen. Der Transistor AC 176 K hat ein Vierkant-
gehduse und kann direkt mit gutem Wirmekontakt auf das Chassis montiert
werden. Der Kollektoranschlufl des AC 176 K ist durch eine klaine Vertiefung im
Kihlblock gekennzeichnet. AC 176 und AC 176 K, zur Verswendung in MF-Endstufen
bis 3.5'W, sind zusammen mit AC 153/153 K auch als komplementare Faare lieferbar,
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Gewicht etwa 4.8 g Make in mm Gawichtetwa 1 g tale in mm
Grenzdaten
Kollektor- Emitter-Spannung Ueeg | 18 W
Kollektor-Basis-Spannung Uenn | 32 v
Emitter- Basis-Spannung Ugpa | 10 v
Kollektorstrom I 1 A
Basisstrom Ig 0.1 A,
Sperrschichttemperatur T 80 “C
Lagerternperatur Ts =65 bis +75| °C
Gesamtverlustieistung Prce 1.0 W
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft (AC 176) Ringw | = 300 ard /W
Kollektorsperrschicht = Transistorgehiuse
{-la'ﬂ: 1?6} RthJG = 40 grd /W
Kollektorsperrschicht — Kahlblech unter der
Befestigungsschraube: bei sorgfaltiger
Montage (AC 176 K) Avnr = 45 ard /W

') Bei sorgfaltigar Montage Warmewiderstand zwischen Transistorgehiuse und Kihlblach umer der
Befestigungsschraube A, = 10 grd/W
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Siemens Transistor AC176 Datasheet

AC176, AC176 K kompl.gepaart AC176/AC 153 NPN/PNP

Statische Kenndaten (7y = 25°C)
Fur folgende Arbeitspunkte gilt:

Uce ‘ I ‘ Ty ‘ 8 ‘ Usg
i ma, md I i1y W
0 50 1.4 35 = 0.3
Q0 300 2.7 (1.2 bis 6) 110 (B0 bis 250) = 0,65
i} 1000 333 30 =1

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung (I; =1 A
fur die Kennlinie, die bei konstantem Basisstrom durch

den Kennlinienpunkt Te = 1,1 A; Uge =1V geht)  Uepear | < 0.6 | v
T, | 90 25 | °C

Kollektor-Emitter- Reststrom

[UCE\" =32V —Ugg = 0.6 V) ICE\" 1(=< 3} b mai

Kollektor-Basis-Reststrom

(Ucga = 10V) Iean - 7 (= 38) o

Kollektor- Basis- Reststrom

(Ueag = 32V) Ican 1000 (< 3000)| 25(<500) | pA

Emitter- Basis- Reststrom

(Ueao = 10 V) Ieag = 20(<200) | pA

Kollektor-Emitter- Durchbruchspannung

{IEED B 30[} m-e\j UfBH]CE-D =3 13 W
Kollektor- Basis- Durchbruchspannung |

(Icpp = 500 pA) Uippjepa | = 32 v
Emitter- Basis- Durchbruchspannung [

(Tepo = 200 wA) Uiprigas | = 10 W
Dynamische Kenndaten (7 = 25°C)

Transitfrequenz (I = 10 mA: Uge = 2V) s 3(=1) MHz
Kollektor- Basis- Kapazitat

(UYepo = BV F =450 kHZ} chg 100 pF
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